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1 范围

本规范适用千除光电子器件之外的半导体分立器件。

2 总则

本规范应与有关的总规范一同使用。本规范给出了有关评定半导体器件所需的质量评定程序、检验

要求、筛选序列、抽样要求、试验和测试方法的细节。
2. 1 有关文件

GB 4589. l(IEC 747-10/QC 700000)半导体器件 分立器件和集成电路总规范

2.2 温度的推荐值（优选值）
见 IEC 747-1《半导体器件分立器件和集成电路总则》的 6. 5 条。

2-3 电压和电流的推荐值（优选值）
见 IEC 747-1 的 6. 6 条。

2-4 引出端识别
2. 4. 1 二极管

用下述方法之一清晰地表示二极管的极性：
2. 4. ,. 1 整流二极管图形符号的箭头指向阴极。
2. 4. ,. 2 按下述色标：

a. D2-04A(GB 7581-87《半导体分立器件外形尺寸》， IEC 191-2《半导体器件的机械标准化 第

2 部分 尺寸》的 A20)和更小外形的二极管：
用一条明显的色带或 一色点在这些二极管的阴极端进行标志。但当用色带识别型号时，则可用两倍

宽的第 一条色带以识别阴极端。如果二极管的封装比 D2-03B(GB 7581,IEC 191-2 的 AlB)还小，其阴极
端色标有可能与型号标志混淆时，则后者应予省略。

b. 比 D2-04A 外形更大的二极管：

阴极应使用红色。
2. 4. 2 晶体管

应在详细规范中给出引出端识别。
2. 4. 3 闸流晶体管

用下述方法之 一表示引出端：
�- 4. 3. 1 闸流晶体管图形符号的箭头指向阴极端。
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